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DISCIPLINA: Fisica de Semicondutores

Vigéncia: a partir de 2007/1 Periodo Letivo: Eletiva

Carga Horaria Total: 45h Cdodigo: EE.542

Ementa: Revisdo de semicondutores: estrutura cristalina, bandas de energia,
diagrama E-k, semicondutor intrinseco e dopagens, resistividade, mobilidade,
transporte em semicondutores: deriva e difusdo, geracao e recombinacdo em
semicondutores, equacodes basicas dos semicondutores. Juncgdes P-N, juncdes
metal-semicondutor, juncbes MOS, heterojuncdes, dispositivos optoeletronicos.

Conteuidos

UNIDADE I — Introducé&o

UNIDADE Il — Elementos basicos de fisica de estado sélido e mecéanica

quantica

2.1 Estrutura cristalina e célula unitaria

2.2 Isolantes, metais e semicondutores

2.3 Mecanismos de conducéo elétrica

2.4 Estrutura de bandas de energia em um semicondutor
2.5 Semicondutores intrinsecos e extrinsecos

2.6 Ondas e Particulas na Matéria

2.7 Efeito Fotoelétrico

2.8 Elétron como onda - Principio da Incerteza

2.9 Mecanica Quantica: Elétrons em Atomos

UNIDADE Il — Fisica de semicondutores

3.1 Distribuicdo de estados e estatistica de Fermi-Dirac

3.2 Nivel de Fermi

3.3 Concentracao de portadores em semicondutor extrinseco
3.4 Concentragdo de portadores em semicondutor intrinseco
3.5 Variacao do Nivel de Fermi com Dopagem e Temperatura
3.6 Transporte de carga nos semicondutores

3.7 Correntes de deriva e de difuséo

UNIDADE IV — Dispositivos semicondutores e aplicacdes

4.1 Jungao p-n

4.2 Corrente na Juncédo Polarizada

4.3 Heterojuncdes

4.4 Diodo de juncao, Schottky, Zener, tunel

4.5 Transistor de juncéo bipolar

4.6 Capacitores MOS

4.7 Transistor de efeito de campo (JFET e MOSFET)

UNIDADE V — Materiais e Dispositivos opto-eletronicos

5.1 Propriedades Opticas dos materiais
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5.2 Fotodetectores

5.3 Células solares

5.4 Diodo emissor de luz (LED)

5.5 Laser semicondutor

5.6 Fibras opticas

5.7 Aplicacbes de dispositivos optoeletronicos
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